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GdFeCo /  TbFe T�ï"<PCP7�© �0²čg÷ÛÃc� Kerr k»Ė TRMOKEė
!)+½ù2�ę  
� Ĕ ® Å  
� Āĕ×àF7A?OP:B=;ôê!)+Ę substrate .  /  Ta(5 nm) /  CuAl(30 nm) /  Ta(3 
nm) /  Tb1 6Fe8 4(x  nm) /  Gd1 9FeCo8 1(10 -  x nm) /  Ta (2 nm) /  SiN(40 nm) 0Ę¿
 �p"
TbFe�x nm)�¡ï2�ęTRMOKE #ĘS�Æċ 1040 nmĘBM:� 500 fsec,  é+Ă2x
Æ© 100 kHz "ĀÙBM:NQ8Q0Ð��Ë�2�ę�ćÛÒ#ïĐÅè®w�* 50 
�`�Ę¶� 12kOe 0oj2�ę  
� Ĕ ç »  
� TRMOKE Ë�2�Ûm"À�Ąl0Éó¥lĎ© e– t / τ  s in ω t !)+D3=>3P7
2Ęω� τ"�ćÛÒZ���*Ó®�ÛÒ H k e f fĘ g \©ĘGilbert <PCP7�© α0Ä
&�ę�"ç»ĘGdFeCo n�ï" α# 0.049ĘÓ®�ÛÒ# 0.4[kOe]�(��"!�2Ę
GdFeCo /  TbFe T�ï" α# 0.310ĘÓ®�ÛÒ# 3.1[kOe]� +ĘGdFeCo n�ï�
GdFeCo /  TbFe T�ï"č!#�� ~m-ö*-�ę0-*"ï":CPÇdÛmqā
�#ĘGdFeCo n�ï�# J c  = 1.4�107[A/cm 3]ĘGdFeCo /  TbFe T�ï�# J c  = 2.2�
107[A/cm 3]� +ĘGdFeCo n�ï� GdFeCo /  TbFe T�ï"č!# 1.6 _Ý�"~m2�
ö*- ���ę0"0��*ĘGdFeCo /  TbFe T�ï#X� Jc �ĕ�	0Rá�,¹

¬�2�ą2��,0�-/���ę$� GdFeCo /  TbFe T�ï�ĘGdFeCo �� TbFe
�"�đ0d-µ�� TbFe /  GdFeCo T�ï" α0u¿!û[2��0.ĘRì" K e f fĘ

α" TbFe �pZ��!�� ~m-ö*-�ę0"0��*ĘGdFeCo /  TbFe T�ï#
Þ�đ!)��' J c 0h×��,sî�-(,0�-/���ę  
  � W Ô ò ã  

â 38 y� ¯¸ÛÃ�W�ñÿÌWĘ ��ĘºV  4pE-7(2014)  
â 39 y� ¯¸ÛÃ�W�ñÿÌWĘvr��Ę�Ø  10pE-8(2015)�  
INTERMAG 2015 -  IEEE In terna t iona l  Magnet ics  Conferenc ,  Bei j ing ,  China ,  HP-07(2015)  
MORIS2015,  Penang,  Malays ia ,  Mo-P-05(2015)  


